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Przy rozpuszczaniu substancyj w ro-
dzaju, np., kamienia wapiennego zapomoca
kwasu, np., azotowego, powstaja gazy,
gléwnie kwas weglowy i tlenki azotu, kté-
re nalezy odsysac.

Okazalo sig, ze zabieg ten dla pewnych
substancyj, a zwltaszcza pewnych rodzajéw
wapniaka, nie czyni zado$¢ wszelkim wy-
maganiom. W mysl wynalazku, wadzie tej
mozna zaradzi¢ w ten sposéb, Ze celem u-
suwania piany, powstajacej w procesie roz-
puszczania, cdsysanie uskutecznia si¢ z
czesci gornej wiezy, co zapewnia jednocze-
snie korzy$¢ zupelnego zniweczenia piany.
Odsysanie prowadzi si¢ wéwczas badz to

przez sito, badZ przez naczynie do skrapia-
nia, umieszczone ponad wieza lub w niej
samej i zawierajace odpowiedni kwas, np.
kwas azotowy.

Rysunek przedstawia dwie odmiany wy-
nalazku w postaci schematyczne;j.

Wieza rozpuszczajaca a napelniona jest
mniej wiecej do polowy kamieniem wa-
piennym b. Powyzej znajduje sie prze-
strzen, wypelniajaca sie piang. Powstajace
przy rozpuszczaniu gazy odsysa sie badz
to, wedltug fig. 1, przez umieszczone ponad
wiezg naczynie d z kwasem, badz, wedlug
fig. 2, przez kwas rozlany w samej wiezy
na dnie rozdzielczem e. Jak wykazaly do-
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§wiadczenia osiaga si¢ przytem bardzo sku-
‘=deczne niweczenie piany. -
oM e i o *
Castrzezenia patentowe,.

1. Sposéb rozpuszczania w wiezach za-
pomoca kwaséw kamienia wapiennego lub
innych substancyj, wytwarzajacych przy
rozpuszczaniu gazy i piang, znamienny tem,
ze powstajace przy rozpuszczaniu gazy od-
sysa si¢ z goérnej czesci wiezy.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, Ze niweczenie piany uskutecznia
si¢ w drodze odsysania gazéw przez roz-

ouszczalnik plynny zawarty w naczyniu
(d), umieszczonem ponad wieza rozpu-
szczajaca (a).

3. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, Ze niweczenie piany uskutecznia
si¢ w drodze odsysania gazéw przez rozpu-
szczalnik plynny zawarty w samej wiezy
rozpuszczajacej (a) na dnie rozdzielczem

(e).
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